НИИЭТ


ВГТУ кафедра радиотехники совместно с АО «НИИЭТ» с 2001 года осуществляет обучение групп студентов кафедры радиотехники. За это время обучение прошло порядка 70 человек, большая часть из которых нашла свою работу на предприятии. На сегодняшний момент в АО «НИИЭТ» трудятся 41 выпускник этой программы, большинство из которых смогли стать ведущими специалистами в своих направлениях и в настоящее время определяют техническую политику предприятия, некоторые выпускники занимают должности начальников, лабораторий АО «НИИЭТ», начальников отделов.
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АО «НИИЭТ» является одним из ведущих разработчиков и производителей электронной компонентной базы в России Основная задача института – это проведение разработок и организация выпуска функционально сложных изделий микроэлектроники по следующим основным направлениям:

— БИС и СБИС микроконтроллеров (однокристальных микроЭВМ);
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— СБИС типа «система на кристалле» под конкретные задачи потребителей;
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— Аналого-цифровые, цифро-аналоговые преобразователи и интерфейсные ИМС;

— Мощные ВЧ и СВЧ кремниевые транзисторы (ведутся разработки перспективных изделий на SiC и GaN) и комплексированные изделия (модули) на их основе         
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АО «НИИЭТ» входит в число ведущих российских предприятий электронной отрасли. Потребителями продукции АО «НИИЭТ» являются свыше 200 предприятий, изделия применяются более чем в 40 регионах России.

выпускники:

Смерек Владимир Андреевич:

[image: image6.jpg]



Обучался в ВГТУ каф. Радиотехники с 1999 по 2004 год. С 2003 года работал в АО «НИИЭТ» на инженерных должностях. В 2009 году был назначен начальником лаборатории разработки специализированных микроконтроллеров. С 2016 года трудится в должности начальника дизайн-центра проектирования ИМС. Кандидат технических наук.

Шеховцов Дмитрий Витальевич:
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Обучался в ВГТУ каф. Радиотехники с 1997 по 2002 год. С 2001 года работал в АО «НИИЭТ» на инженерных должностях. С 2016 года трудится в должности начальника лаборатории проектирования процессоров ЦОС и систем на кристалле (СнК). Кандидат технических наук.

Суров Илья Александрович:
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Обучался в ВГТУ каф. Радиотехники с 1999 по 2004 год. С 2003 года работал в АО «НИИЭТ» на инженерных должностях. С 2014 года трудится в должности начальника лаборатории проектирования микропроцессорных и аналогово-цифровых интегральных схем.

Малахов Александр Сергеевич
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Обучался в ВГТУ каф. Радиотехники с 2003 по 2008 год. С 2007 года работал в АО «НИИЭТ» на инженерных должностях. С 2015 года трудится в должности начальника лаборатории измерения интегральных микросхем.

Фрагменты  работы выпускников в лабораториях НИИЭТ:
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Выпуск 2012 года.  Лаборатория разработки БИС и СБИС микроконтроллеров (однокристальных микроЭВМ).
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Выпуск 2002 и 2012 года. Лаборатория «Процессоры цифровой обработки сигналов»

[image: image12.jpg]



Выпуск 2002, 2004, 2012 год. Обсуждение разработки СБИС типа «система на кристалле» под конкретные задачи потребителей.
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Выпуск 2009 и 2011 года.  Лаборатория тестирования СБИС типа «система на кристалле» и разработки аналого-цифровых, цифро-аналоговых преобразователей и интерфейсных ИМС.
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Выпуск 2011 года. Лаборатория разработки мощных ВЧ и СВЧ кремниевых транзисторов.
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Выпуск 2012  года. Разработчик лаборатории СБИС.

